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低压音频功率放大器

概述

LM386 音频功率放大器主要应用于低

电压消费类产品。为使外围元件最少，电

压增益内置为 20。但是在 1脚和 8脚之间

增加一只外接的电阻和电容，便可将电压

增益调为任意值，直至 200。输入端以地为

参考，同时输出端被自动偏置到电源电压

的一半。在 6V 电源电压下，它的静态功耗

仅为 24mW，使得 LM386 特别适合于电池供

电的场合。

LM386 的封装形式为 DIP8 或 SOP8。

主要特点

 静态功耗低，约为 4mA，可用电池供电

 电压增益由 20~200 可调

 电源电压范围宽，Vcc=4~12V

 外围元件少

 失真度低

应用范围

 AM/FM 收音机音频放大器

 免提电话机扬声系统

 小型伺服驱动器

 便携式录音机音频功率放大器

 电视机音频系统

 超声波驱动器

 电源变换器

引脚图及引脚功能

引 脚 图 序 号 符 号 功 能

GAIN GAIN

IN-

IN+

GND VOUT

VS

BYPASS

1 GAIN 增益

2 IN- 负输入

3 IN+ 正输入

4 GND 地

5 VOUT 输出

6 Vs 电源

7 BYPASS 旁路

8 GAIN 增益
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内部原理图

极限参数

参 数 名 称 符 号 数 值 单 位

最大输入电压 VIN ±0.4 V

电源电压 Vcc 15 V

最大允许功耗 PD 660 mW

焊接温度（10秒） Ts 260 ℃

结温 Tj 150 ℃

工作温度 Tamb 0~70 ℃

贮存温度 Tstg -40~125 ℃
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电参数（Vcc=6V , RL=8Ω , f=1kHz , Tamb=25℃）

参 数 符 号 测试条件
规 范 值

单 位
MIN TPY MAX

工作电源电压 Vcc 4 12 V

静态电源电流 Icc Vcc=6V， VIN=0 - 4 8 mA

输出功率 Po
Vcc=6V, RL=8，THD=10% 250 325 - mW

Vcc=9V, RL=8，THD=10% 500 700 - mW

电压增益 Av
Vcc=6V, f=1kHz - 26 -

dB
1 脚、8 脚间接 10μF 电容 - 46 -

带宽 BW Vcc=6V， 脚 1、8 开路 - 300 - kHz

全谐波失真， THD
Vcc=6V，RL=8Ω，Po=125mW，f=1kHz

脚 1、8 开路
- 0.2 - %

电源纹波抑制比 PSRR
Vcc=6V，f=1kHz，CBYPASS=10μF，

1、8脚开路、输出为参考
50 dB

输入电阻 RIN - 50 - kΩ

输入偏置电流 IB Vcc=6V，2、3 脚开路 - 250 - nA

应用图
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应用要点

1、增益控制

为了使 LM386 应用起来更灵活些，提供了两条增益控制管脚（1脚和 8脚）。当 1脚和 8

脚开路时，1.35k的电阻将增益置为 20(26dB)；当 1脚和 8脚外接一只电容将 1.35k电阻

旁路时，增益上升到 200（46dB）。如果外接一只电阻和电容串联，增益将在 20 至 200 之间

可任意调节。增益的控制也可通过 1脚和地之间交流耦合一只电阻（FET）来实现。

在一些特殊的应用中，也可平行于内部负反馈电阻外接阻容元件来进行增益和频响调

整。例如，我可以通过提升负反馈频响网络以补偿扬声器低频段灵敏度低的缺点，它可以通

过在 1脚和 5脚之间（平行于内部 15 k电阻）接一个 RC 串联网络来实现。对于 6 dB 的有

效低频提升来说： R15 k，当 8 脚开路时，能保证稳定工作的 R 最小值为 R=10 k，如

果 1脚和 8脚之间有旁路电容，则 R的最小值降为 R=2 k，有这项限制的原因为放大器内

部补偿仅至闭环增益大于 9。

2、输入偏置

从内部等效电路可以看到，两个输入端各有一只 50 k的电阻接到地，输入晶体管的基

极电流约为 250nA，所以输入端在开路时约有 12.5mV 的电压。.当驱动 LM386 直流信号源的

内阻大于 250 k时，它将产生很小的附加失调（输入端约为 2.5mV，输出端约为 50mV）。当

直流信号源的内阻在上述两者之间时，我们可以通过在不用的那个输入端与地之间接一只与

信号源内阻一样大的电阻来消除附加失调。当然，输入端用交流耦合时，上面提到的附加失

调电压问题就不存在了。

当把 LM386 用在较高的电压增益（1脚和 8脚之间的 1.35k电阻旁路）场合时，必须将

不用的那个输入端旁路，防止增益的下降和可能出现的不稳定工作。它可以通过对地接一个

0.1F 的电容或直接对地短接来实现，取决于直流信号源的内阻。
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封装数据

注：1. L尺寸为引脚平行时的尺寸；2.外形有圆形角和方形角两种。

标号
毫米 英寸

MIN MAX MIN MAX

A 9.4 10.16 0.37 0.4

B 6.1 6.6 0.24 0.26

C 3.94 4.45 0.155 0.175

D 0.38 0.51 0.015 0.02

F 1.02 1.78 0.04 0.07

G 2.54 0.1

H 0.76 1.27 0.03 0.05

J 0.2 0.3 0.008 0.012

K 2.92 3.43 0.115 0.135

L 7.62 0.3

M --- 10° --- 10°

N 0.76 1.01 0.03 0.04
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